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(54) Vy§iléé infrazavory s elektroluminiscenéni GaAs diodou -

Vynélez se tyka infrazdvory, u niZz fedi
uloZeni elekroluminiscenéni GaAs diody v
optické soustavé vysilade. Infrazdvora je za-
bezpefovaci zarizeni proti vloupéni, sklada-
jici se z vysila¢e infracerveného zdfeni a pii-
jimace, ktery vyhodnocuje pieruSeni sméro-
vaného infraerveného zareni z vysilade.

Dosud zndmé infrazavory maji zdroj infra-
¢erveného zafeni elektroluminiscenéni diody
umistén pevné v ohnisku optické soustavy

vysilafe, coz umozZiiuje soumérnd vyzarovaci.. .

charakteristika plo§né sviticich diod. Pro u-
sporddani nékolika infrazdvor do bariéry je
z davodi ruSeni vyhodné pouziti elektrolu-
miniscenéni diedy s ¢arkovym prechodem,
které vzhledem k technologii vyroby nemajt
maximum vyzafovani v ose elektrolumini-
scentni diody. Odklon maxima &ini az 30°
od osy. Pii pevném umisténi v ohnisku op-
tické soustavy neni vyuZito maxima vyzéie--
ného infraderveného - zafeni, coz m4 vliv na
dosah infrazdvory. ,

VySe uvedeny nedostatek je odstranén u-
loZenim elektroluminiscen¢n{ diody v optické
soustavé vysilade infrazdvory podle vynéle-
zu. Podstatou je uloZeni aktivni plochy elek-
troluminiscenéni diody do stfedu koule, kte-

ra je pripevnéna k drZdku optické soustavy.
UloZeni elektroluminiscenéni diody do stie-
du koule umoZni pomoci justdZniho ptiprav-
ku, uchyceného za osazeni pro justaZ a vy-
hodnocujiciho maximum vyzafovéni v ose
optické soustavy, nalézt takovou polohu kou-
le, ve které je v ose optické soustavy vyzato-
vano maximum zéi'eni. Nastavena poloha je .
fixovana tfenim, vyvolanym staZenim koule
mezi tvarové podlozky, které je zptsobeno
pfitaZenim tfmenu k drzdku optické sousta-

vy pomoci §roubu.

Na ptipojeném vykresu je znazornéno u-
loZeni elektroluminiscenéni GaAs diody v op-
tické soustavé vysilade infrazdvory podle vy-
nalezu.

Koule s osazenim pro justd¥ a vybranim
pro zaméfovdni 1 je pripevnéna k drzaku’
optické soustavy 2 pomoci tfmenu 5, dvou
Sroubli 6 a dvou tvarovych podlozek 4. Elek-
troluminiscenéni GaAs dioda 3 je do koule
pripevnéna pomoci stavéciho §roubu 7. Elek-
troluminiscenéni GaAs dioda 3 je vloZena do
otvoru v kouli 1 tak, Ze vyzafujici aktivni
pfechod je umistén do stfedu koule 1. Polo-
ha elektroluminiscenéni diody 3 ve sttedu
koule 1 je fixovana stavécim $roubem 7. Jus- -



taz maxima vyzafovani elektroluminiscenéni

diody 3 do osy optické soustavy a natadeni

térkového prechodu elektroluminiscenén dio-
- dy 3 se provadi .justéinim ptipravkem tak,

Ze ‘se piipravek napi#. ve tvaru kleStiny u-

" pevni za osazeni pro Justéz v’ zadni- ¢asti kou-

le 1 a nakontaktuji se vyvody elektrolumini--

scenénj diody 3, Nataenim koule 1 pomoci
justdZniho piipravku lze nastavit poZadova-
né maximum do opti,cké osy.

Vyhodnoceni maximalni hodnoty. vyzaio-
véani se provadi napiiklad pomoci Si fotodio-
dy umisténé ve vhodné vzdalenosti pred op-

tickou soustavou na optické ose, Po nastaveni

koule 1 do poZadované polohy se fixuje jeji
poloha tfenim, které  je vyvoldno staZenim

koule 1 mezi tvarové podlozky 4 pomoci trme-
nu 5 a Sroubt: 6.

~ Ulozeni elektroluminiscenéni diody je moz-
né pouzit v libovolném smérovém zdroji. in-
frazéreni, zdménou elektroluminiscenéni dio-
dy za fototranzistor je mo¥né pou%it uloZenf
i pro pfijimaci €&st libovolného optoelektro-

nického 1nd1ké.t0ru

PREDMET VYNALEZU

Vysila¢ infrazavory s _elektrolumlmscenéni
GaAs diodou, uloZenou v optické soustavs,
vyznaéeny tim, %e aktivni plocha elektrolumi-.
niscencni diody (3) je uloZena ve stiedu kou-
le (1), ktera je pnpevnena k drzédku optlcké
soustavy (2)
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